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二、说明、目录、图表目录

相比现有的硅LDMOS（横向双扩散金属氧化物半导体技术）和GaAs（砷化镓）解决方案

，GaN器件能够提供下一代高频电信网络所需要的功率和效能。而且，GaN的宽带性能也是

实现多频载波聚合等重要新技术的关键因素之一。GaN HEMT（高电子迁移率场效晶体管）

已经成为未来宏基站功率放大器的候选技术。预计到2024年，GaN将主导射频功率器件市场

，抢占基于硅LDMOS技术的基站PA市场。

2024年中国GaN射频市场规模约为12亿元，无线通信基站约占20%，即2.4亿元，2024年由于5G

通信试验基站的建设，基站端GaN射频器件同比增长达75%，达4.2亿元。

2024年，基站端GaN放大器同比增长达71.4%。2024年，基站端GaN放大器市场规模预计达32.7

亿元，同比增长340.8%；预计到2024年基站端GaN放大器市场规模达121.7亿元。

中企顾问网发布的《2025-2031年中国GaN射频器件行业分析与产业竞争格局报告》报告中的

资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以

及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业

分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，

是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。
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